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1024-bitowa pamigé statyczna RAM charakteryzuje sig:

polnqwsgdlpraoq gz ukladami TTIL,
tréjstanowym wyjéoiem danych,
niskim poborem pragdu,

mosliwoéolg przechowywania danyoh przy zmniejszonym
napieoiu zasilania,

wstepnym przechowywaniem ‘adreséw w rejestrze typu
"latoh". >
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Parametry dopuszczalne

/Ugg = O V/
Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn.
min max
Unp Napigcie gasilanis v -0,3 T
Uw Napigecie nma pozostalych wypro- v -0,3 7
wadzeniach
PD Moc rozpraszana w 0,5
tamb Temperatura otoczenia w czasie °c 0 +70
pracy
tstg Temperatura przechowywania ¢ -40 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
/Opp = 5 V £5%; Ugg = O V; *amb * tamb min © Yamp wax’/
Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn, Warunki pomiaru
min max
Upp | Napiecie zasilania v 4,75 5.25
Urg Napiecie wejsciowe w stanie v 345
wysokim
Uy Napiecie wejsciowe w gtanie v 0,8
niskim ‘
Ig Wejsciowy prgd upiywu BA 15 ;ejfcéa_mzem
1 Upp.
U Napigcie wyjsciowe w stanie v 3,8 Ig=~-1mA
od wysokim ' oH
U Napiecie wyjdciowe w stanie v 0,5 I.. = 1,6 mA
oL niskim ’ oL~ °*
ILO WyJsciowy prgd upiywu pA 1? Uo = Q- UDD
Ip Prad zasilania mA 1 Upp = 525 V
U, Napigcie zasilania w stanie v 2,5 Usg = U,
m prgechowywania informacji ’ Cs DD
UI = ° v
I Prad zasilania w stanie prze- | pA 250 U =
m chowywania informacji Ugs- ougn
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

Wartosé
Oznaczenie Nazwa Jedn, g
min max
Cykl odczytu
tnc Czas cyklu odczytu ns 1000
tyc Czas dostgpu wzgledem zezwolenia CS| ns 800
tcx Czas opéfnienia stanu aktywnego . ns 150
ggjécia danych wzgledem zezwolenia
top Czas trwania zakazu CS ns 120
tAS Czas ustawlenia adresdéw wzgledem ns 0
zezwolenia
tan Czas przetrzymania adresdw ' ns 200
wzgledem zezwolenie CS
tRS Czas ustawienia zezwolenia o&czytu . ns 0]
wzgledem zezwolenia TS
toy Czas przetrzymania zezwolenia ns 50
odczytu wzgledem zakazu CS.
L. Czas trwania danych wyjsciowych ns 150
po zakazie TS
Cyk! zapisu
twe Czas cyklu zapisu ns 1000
tya Czas zapisu ns 470
tws Czas opdZnienia sygnalu zapisu ns 110
wzgledem zezwolenia ’
tWH Czas przetrzymanié sygnaiu zapisu ns 50
wzgledem zakazu
tups Czas ustawienia danych wejsciowych ns 0
wzgledem poczgtku sygnazu zapisu
tWDH Czas przetrzymania danych wej- ns 50
dciowych wzgledem korica sygnazu
zapisu
Cykl odczyt/zapis
Trwe Czas cyklu odczyt/zapis ns 1800
‘ T 820
th Czas zapisu ns
tros Opdézinienie sygnaiu odczytu ns 20
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Definicje parametréw dynamicznych

CYKL ODCZYTU -

CYKL ZAPISU

CYKL ODCZYT/ZAPIS



